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요약

    
본 발명에 따른 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법은 제1 구동 단계, 제2 구동 단계 및 반복 구동 단계를 포함한다. 
제1 구동 단계에서는, 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 주사될 주사 전극 라인에 순차적으로 인가됨과 동시에, 제1 주사
용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)가 모든 신호 전극 라인
들에 동시에 인가된다. 또한, 주사되지 않는 시간에는 제1 주사용 선택 전압(VCH)보다 레벨이 낮고 제1 표시 데이터 
신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압보다 레벨이 높은 제1 유지 전압(VCM1)이 상응하는 주사 전극 라인에 인가된다. 제
2 구동 단계에서는, 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제2 주사용 선택 전압(VG)이 주사될 
주사 전극 라인에 순차적으로 인가됨과 동시에, 제1 유지 전압(VCM1)에 비하여 극성이 같고 레벨이 높은 전압의 제2 
표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')가 모든 신호 전극 라인들에 인가된다. 또한, 주사되지 않는 시간에는 제2 표
시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')의 전압보다 레벨이 낮고 제2 주사용 선택 전압(VG)보다 레벨이 높은 제2 유지 
전압(VCM2)이 상응하는 주사 전극 라인에 인가된다.
    

대표도
도 4
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 반강유전성 액정 표시 장치를 보여주는 블록도이다.

도 2는 도 1의 장치에서 반강유전성 액정-셀에 인가되는 전압과 빛의 투과도의 관계를 보여주는 그래프이다.

도 3은 종래의 구동 방법에 의하여 각 주사 전극 라인에 인가되는 주사 신호, 및 신호 전극 라인들에 인가되는 표시 데
이터 신호의 전압 파형도이다.

도 4는 본 발명에 따른 한 실시예의 구동 방법에 의하여 각 주사 전극 라인에 인가되는 주사 신호, 및 신호 전극 라인들
에 인가되는 표시 데이터 신호의 전압 파형도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1...반강유전성 액정표시장치,11...반강유전성 액정표시패널,

12...세그먼트 구동부,131...변조신호 발생부,

132...공통 구동부,LC...반강유전성 액정-셀,

SL1, SL2, SL3, ..., SLm...신호 전극 라인,

CL1, CL2, CL3, ..., CLn...주사 전극 라인,

(S1)...제1 주사 전극 라인(CL1)에 대한 파형도,

(S2)...제2 주사 전극 라인(CL2)에 대한 파형도,

(Sn)...제n 주사 전극 라인(CLn)에 대한 파형도,

SC1, SC2, ..., SCn ...제1 주사 신호,

SC1', SC2', ..., SCn' ...제2 주사 신호,

SS1, SS2, ..., SSn ...제1 표시 데이터 신호,

SS1', SS2', ..., SSn' ...제2 표시 데이터 신호,

VCH...제1 주사용 선택 전압,VCM1...제1 유지 전압,

VSH, VSL..표시 데이터 신호의 전압,

VCM2...제2 유지 전압,VCL...제2 주사용 선택 전압,

VSH1, VG...제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압,

VSH2, VSL2...제2 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압.
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발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 반강유전성 액정-셀들의 상부에 
신호 전극 라인들이 나란하게 배열되고, 반강유전성 액정-셀들의 하부에 주사 전극 라인들이 신호 전극 라인들과 직교
하도록 나란하게 배열되는 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 관한 것이다.

도 1을 참조하면, 일반적인 반강유전성 액정 표시 장치(1)는 반강유전성 액정 표시 패널(11)과 그 구동 장치를 포함한
다.

    
반강유전성 액정 표시 패널(11)에는, 반강유전성 액정-셀(LC)들의 상부에 신호 전극 라인들(SL1, SL2, SL3, ..., S
Lm)이 나란하게 배열되고, 반강유전성 액정-셀들의 하부에 주사 전극 라인들(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)이 신호 전극 
라인들(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)과 직교하도록 나란하게 배열된다. 주사 전극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)들과 
신호 전극 라인들(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)은 투명한 도체 예를 들어, ITO(Indium-Tin-Oxide) 재질의 도체가 사
용된다.
    

구동 장치는 제어부(14), 세그먼트 구동부(12), 변조신호 발생부(131) 및 공통 구동부(132)를 포함한다. 제어부(14)
는 호스트 예를 들어, 노트북 컴퓨터로부터의 영상 신호(SC)를 처리하여 데이터 신호(DATA), 시프트클럭 신호(SCK), 
프레임 신호(FLM) 및 래치클럭 신호(LCK)를 발생시킨다. 세그먼트 구동부(12)에서는 입력된 데이터 신호(DATA)
를 시프트클럭 신호(SCK)에 따라 각 신호전극 라인(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 대기시킨다. 또한, 래치클럭 신호(
LCK)에 따라 대기된 데이터 신호(DATA)에 상응하는 신호 전압을 각 신호 전극 라인(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 
인가한다.

프레임 신호(FLM)는 한 프레임의 개시를 가리킨다. 변조신호 발생부(131)에서는 래치클럭 신호(LCK)의 주파수를 
분주하여 변조신호를 발생시키며, 발생된 변조신호는 세그먼트 구동부(12) 및 공통 구동부(132)의 출력 전압의 극성
을 제어한다.

공통 구동부(132)에서는 래치클럭 신호(LCK), 프레임 신호(FLM) 및 변조신호의 제어에 따라 상응하는 주사 전압을 
각 주사 전극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 순차적으로 인가한다. 이에 따라 표시될 화소의 반강유전성 액정(LC)
의 배열 구조가 변환되면서 빛이 투과되거나 차단된다.

도 2는 도 1의 장치에서 반강유전성 액정-셀(LC)에 인가되는 전압(+V. -V)과 빛의 투과도의 관계를 보여준다.

    
도 2를 참조하면, 반강유전성 액정-셀(LC)에 접지 전압(VG)이 인가되는 시점에는 액정-셀(LC)들이 반강유전성 상
태가 된다. 이 상태에서 인가 전압이 정방향(+)으로 점진적으로 높아지면, 강유전성 액정-셀(LC)들이 정극성의 제2 
임계 전압(+Vth2)에서 정방향(+)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따라 외부로부터의 빛이 투과되기 시작한다(D
1 방향의 동작 참조). 다음에, 정극성 전압(+V)이 제2 임계 전압(+Vth2) 이상에서 점진적으로 낮아지면, 정극성의 
제1 임계 전압(+Vth1)이 될 때까지 정방향(+)의 강유전성 상태가 유지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 투과된다
(D2 방향의 동작 참조). 다음에, 정극성 전압(+V)이 제1 임계 전압(+Vth1)보다 낮아지면, 액정-셀(LC)들이 반강유
전성 상태로 복원되어 외부로부터의 빛이 차단된다.
    

    
한편, 액정-셀(LC)의 인가 전압이 접지 전압(VG)에서 부방향(-)으로 점진적으로 높아지면, 액정-셀(LC)들이 부극
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성의 제2 임계 전압(-Vth2)에서 부방향(-)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따라 외부로부터의 빛이 투과되기 시
작한다(D3 방향의 동작 참조). 다음에, 부극성 전압(-V)이 제2 임계 전압(-Vth2) 이상에서 점진적으로 낮아지면, 
부극성의 제1 임계 전압(-Vth1)이 될 때까지 부방향(-)의 강유전성 상태가 유지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 
투과된다(D4 방향의 동작 참조). 다음에, 부극성 전압(+V)이 제1 임계 전압(-Vth1)보다 낮아지면, 액정-셀(LC)들
이 반강유전성 상태로 복원되어 외부로부터의 빛이 차단된다.
    

    
도 3은 종래의 구동 방법에 의하여 각 주사 전극 라인(도 1의 CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 순차적으로 인가되는 주사 
신호(SC1, SC2, ..., SCn, SC1', SC2', ..., SCn') 및 신호 전극 라인들(도 1의 SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 동시에 
인가되는 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn, SS1', SS2', ..., SSn')의 전압 파형을 보여준다. 도 3에서, 참조부호 
(S1)은 제1 주사 전극 라인(CL1)에 대한 파형도, (S2)는 제2 주사 전극 라인(CL2)에 대한 파형도, 그리고 (Sn)은 
제n 주사 전극 라인(CLn)에 대한 파형도를 가리킨다.
    

    
도 3을 참조하면, 제1 구동 단계에서, 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 주사될 주사 전극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CL
n)에 순차적으로 인가됨과 동시에, 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압(VSH, VSL)의 제1 표시 
데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)가 모든 신호 전극 라인들(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 동시에 인가된다. 또한, 주
사되지 않는 시간(예를 들어, S1 파형의 경우에 t2, ..., tn)에는 제1 주사용 선택 전압(VCH)보다 레벨이 낮고 제1 표
시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압보다 레벨이 높은 제1 유지 전압(VCM1)이 상응하는 주사 전극 라인(CL
1, CL2, CL3, ..., CLn)에 인가된다.
    

    
따라서, 어느 한 주사 전극 라인에 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 인가되고, 어느 신호 전극 라인들에 선택 데이터 전
압(VSL)이 인가되면, 상응하는 강유전성 액정-셀(도 1의 LC)들이 정방향(+)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따
라 외부로부터의 빛이 투과되기 시작한다(도 2의 D1 방향의 동작 참조). 또한, 상응하는 주사 시간에 선택된 강유전성 
액정-셀(LC)들의 주사 전극 라인에는 제1 유지 전압(VCM1)이 인가된다. 이에 따라, 정방향(+)의 강유전성 상태가 
유지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 투과된다(도 2의 D2 방향의 동작 참조).
    

    
제2 구동 단계에서, 부극성(-)의 제2 주사용 선택 전압(VCL)이 주사될 주사 전극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 
순차적으로 인가됨과 동시에, 제2 주사용 선택 전압(VCL)에 비하여 부극성 레벨이 낮은 전압(VSH, VSL)의 제2 표시 
데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')가 모든 신호 전극 라인들(SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 동시에 인가된다. 또한, 
주사되지 않는 시간(예를 들어, S1 파형의 경우에 t2', ..., tn')에는 제2 주사용 선택 전압(VCL)보다 부극성 레벨이 
낮고 제2 표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')의 전압보다 레벨이 높은 제2 유지 전압(VCM2)이 상응하는 주사 
전극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 인가된다.
    

    
따라서, 어느 한 주사 전극 라인에 제2 주사용 선택 전압(VCL)이 인가되고, 어느 신호 전극 라인들에 선택 데이터 전
압(VSH)이 인가되면, 상응하는 강유전성 액정-셀(LC)들이 부방향(-)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따라 외부
로부터의 빛이 투과되기 시작한다(도 2의 D3 방향의 동작 참조). 또한, 상응하는 주사 시간에 선택된 반강유전성 액정
-셀(LC)들의 주사 전극 라인에는 부극성의 제2 유지 전압(VCM2)이 인가된다. 이에 따라, 부방향(-)의 강유전성 상
태가 유지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 투과된다(도 2의 D4 방향의 동작 참조).
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상기와 같은 종래의 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 의하면, 제1 구동 단계에서 선택된 반강유전성 액정-셀
(LC)들이 정방향의 강유전성 상태로서 선택되어 다음 주사 시점까지 정방향의 강유전성 상태로서 유지되고, 제2 구동 
단계에서는 선택된 반강유전성 액정-셀(LC)들이 부방향의 강유전성 상태로서 선택되어 다음 주사 시점까지 부방향의 
강유전성 상태로서 유지된다. 즉, 모든 선택된 반강유전성 액정-셀(LC)들이 다음 주사 시점까지 일정한 액정 상태를 
유지한다.
    

이에 따라, 어느 한 주사 시점에서 선택된 모든 액정-셀(LC)들의 유지 상태가 다음 주사 시점까지 일정하므로, 액정의 
특성상, 상태 전환력이 낮아짐으로 인하여 액정-셀(LC)들의 선택의 정확도가 낮아진다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 있어서, 단위 변조 주기에서 선택된 액정-셀(LC)들의 유
지 상태가 다음 변조 주기의 시작 시점에서 반전되게 하여, 다음 변조 주기에서의 액정-셀(LC)들의 상태 전환력을 높
임으로 인하여 액정-셀(LC)들의 선택의 정확도도 높일 수 있는 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법을 제공하는 
것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 이루기 위한 본 발명의 구동 방법은, 반강유전성 액정-셀들의 상부에 신호 전극 라인들이 나란하게 배열되
고, 상기 반강유전성 액정-셀들의 하부에 주사 전극 라인들이 상기 신호 전극 라인들과 직교하도록 나란하게 배열되는 
반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법이다. 이 방법은 제1 구동 단계, 제2 구동 단계 및 반복 구동 단계를 포함한다.

    
상기 제1 구동 단계에서는, 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 주사될 주사 전극 라인에 순차적으로 인가됨과 동시에, 상
기 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)가 상기 모든 
신호 전극 라인들에 인가된다. 또한, 주사되지 않는 시간에는 상기 제1 주사용 선택 전압(VCH)보다 레벨이 낮고 상기 
제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압보다 레벨이 높은 제1 유지 전압(VCM1)이 상응하는 주사 전극 라
인에 인가된다.
    

    
상기 제2 구동 단계에서는, 상기 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제2 주사용 선택 전압(VS
L1)이 주사될 주사 전극 라인에 순차적으로 인가됨과 동시에, 상기 제1 유지 전압(VCM1)에 비하여 극성이 같고 레벨
이 높은 전압의 제2 표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')가 상기 모든 신호 전극 라인들에 인가된다. 또한, 주사되
지 않는 시간에는 상기 제2 표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')의 전압보다 레벨이 낮고 상기 제2 주사용 선택 
전압(VSL1)보다 레벨이 높은 제2 유지 전압(VCM2)이 상응하는 주사 전극 라인에 인가된다.
    

상기 반복 구동 단계에서는, 상기 제1 및 제2 구동 단계들이 반복 수행된다.

본 발명의 상기 구동 방법에 의하면, 제1 변조 주기에서 선택된 액정-셀들의 상태가 제2 변조 주기의 시작 시점에서 
반전된다. 이에 따라, 상기 제2 변조 주기에서의 액정-셀들의 상태 전환력이 높아진다. 이와 마찬가지로, 상기 반복 수
행 단계에서도 현재 변조 주기에서 선택된 액정-셀들의 상태가 다음 변조 주기의 시작 시점에서 반전된다. 이에 따라, 
각 변조 주기에서의 액정-셀들의 상태 전환력이 높아져서 액정-셀들의 선택의 정확도가 높아질 수 있다.

이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예가 상세히 설명된다.

이 실시예가 적용되는 반강유전성 액정 표시 패널에는, 반강유전성 액정-셀(도 1의 LC)들의 상부에 신호 전극 라인들
(도 1의 SL1, ..., SLm)이 나란하게 배열되고, 반강유전성 액정-셀(LC)들의 하부에 주사 전극 라인들(도 1의 CL1, ..., 
CLn)이 신호 전극 라인들(SL1, ..., SLm)과 직교하도록 나란하게 배열되어 있다.
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도 4는 본 발명에 따른 구동 방법에 의하여 각 주사 전극 라인(도 1의 CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 순차적으로 인가되
는 주사 신호(SC1, SC2, ..., SCn, SC1', SC2', ..., SCn') 및 신호 전극 라인들(도 1의 SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 
동시에 인가되는 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn, SS1', SS2', ..., SSn')의 전압 파형을 보여준다. 도 3에서, 참
조부호 (S1)은 제1 주사 전극 라인(CL1)에 대한 파형도, (S2)는 제2 주사 전극 라인(CL2)에 대한 파형도, 그리고 (
Sn)은 제n 주사 전극 라인(CLn)에 대한 파형도를 가리킨다. 도 4에서는 본 발명의 이해를 돕기 위하여 단위 변조 주기
가 단위 프레임과 같은 시간처럼 그려져 있다. 그러나, 실질적으로 단위 변조 주기는 단위 프레임 내에서 다수 개로 설
정되어야만 본 발명의 효과를 보다 높일 수 있다.
    

    
도 4를 참조하면, 제1 구동 단계(S1 파형의 경우, t1, t2, ..., tn)에서, 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 주사될 주사 전
극 라인(CL1, CL2, CL3, ..., CLn)에 순차적으로 인가됨과 동시에, 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮
은 전압(VSH1, VG)의 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)가 모든 신호 전극 라인들(SL1, SL2, SL3, ..., S
Lm)에 동시에 인가된다. 또한, 주사되지 않는 시간(S1 파형의 경우, t2, ..., tn)에는 제1 주사용 선택 전압(VCH)보다 
레벨이 낮고 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)의 전압보다 레벨이 높은 제1 유지 전압(VCM1)이 상응하는 
주사 전극 라인에 인가된다.
    

    
따라서, 어느 한 주사 전극 라인에 제1 주사용 선택 전압(VCH)이 인가되고, 어느 신호 전극 라인들에 선택 데이터 전
압(VG)이 인가되면, 상응하는 강유전성 액정-셀(도 1의 LC)들이 정방향(+)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따라 
외부로부터의 빛이 투과되기 시작한다(도 2의 D1 방향의 동작 참조). 또한, 상응하는 주사 시간에 선택된 강유전성 액
정-셀(LC)들의 주사 전극 라인에는 제1 유지 전압(VCM1)이 인가된다. 이에 따라, 정방향(+)의 강유전성 상태가 유
지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 투과된다(도 2의 D2 방향의 동작 참조).
    

    
제2 구동 단계(S1 파형의 경우, t1', t2', ..., tn')에서, 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 접지 전압
의 제2 주사용 선택 전압(VG)이 주사될 주사 전극 라인에 순차적으로 인가됨과 동시에, 제1 유지 전압(VCM1)에 비하
여 극성이 같고 레벨이 높은 전압(VSH2, VSL2)의 제2 표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')가 모든 신호 전극 라
인들(도 2의 SL1, SL2, SL3, ..., SLm)에 인가된다. 또한, 주사되지 않는 시간(S1 파형의 경우, t2', ..., tn')에는 제
2 표시 데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')의 전압보다 레벨이 낮고 제2 주사용 선택 전압(VG)보다 레벨이 높은 제2 
유지 전압(VCM2)이 상응하는 주사 전극 라인에 인가된다.
    

    
따라서, 어느 한 주사 전극 라인에 제2 주사용 선택 전압(VG)이 인가되고, 어느 신호 전극 라인들에 선택 데이터 전압
(VSH2)이 인가되면, 상응하는 강유전성 액정-셀(LC)들이 부방향(-)의 강유전성 상태로 전환된다. 이에 따라 외부로
부터의 빛이 투과되기 시작한다(도 2의 D3 방향의 동작 참조). 또한, 상응하는 주사 시간에 선택된 반강유전성 액정-
셀(LC)들의 주사 전극 라인에는 정극성(+)의 제2 유지 전압(VCM2)이 인가된다. 이에 따라, 부방향(-)의 강유전성 
상태가 유지되어 외부로부터의 빛이 지속적으로 투과된다(도 2의 D4 방향의 동작 참조).
    

    
상기와 같은 본 발명에 따른 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 의하면, 제1 변조 주기(t1, t2, ..., tn)에서 선
택된 액정-셀(LC)들의 상태가 제2 변조 주기(t1', t2', ..., tn')의 시작 시점(S1 파형의 경우, t1'의 시작 시점)에서 
반전된다. 이에 따라, 제2 변조 주기(t1', t2', ..., tn')에서의 액정-셀(LC)들의 상태 전환력이 높아진다. 이와 마찬가
지로, 이어지는 변조 주기들에 대하여 제1 구동 단계(S1 파형의 경우, t1, t2, ..., tn)와 제2 구동 단계(S1 파형의 경
우, t1', t2', ..., tn')의 구동 방법이 반복적으로 적용된다. 즉, 현재 변조 주기에서 선택된 액정-셀(LC)들의 상태가 
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다음 변조 주기의 시작 시점에서 반전된다. 이에 따라, 각 변조 주기에서의 액정-셀(LC)들의 상태 전환력이 높아져서 
액정-셀(LC)들의 선택의 정확도가 높아질 수 있다.
    

    발명의 효과

    
이상 설명된 바와 같이, 본 발명에 따른 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 의하면, 제1 변조 주기에서 선택된 
액정-셀들의 상태가 제2 변조 주기의 시작 시점에서 반전된다. 이에 따라, 제2 변조 주기에서의 액정-셀들의 상태 전
환력이 높아진다. 이와 마찬가지로, 반복 수행 단계에서도 현재 변조 주기에서 선택된 액정-셀들의 상태가 다음 변조 
주기의 시작 시점에서 반전된다. 이에 따라, 각 변조 주기에서의 액정-셀들의 상태 전환력이 높아져서 액정-셀들의 선
택의 정확도가 높아질 수 있다.
    

본 발명은, 상기 실시예에 한정되지 않고, 청구범위에서 정의된 발명의 사상 및 범위 내에서 당업자에 의하여 변형 및 
개량될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

반강유전성 액정-셀들의 상부에 신호 전극 라인들이 나란하게 배열되고, 상기 반강유전성 액정-셀들의 하부에 주사 
전극 라인들이 상기 신호 전극 라인들과 직교하도록 나란하게 배열되는 반강유전성 액정 표시 패널의 구동 방법에 있어
서,

제1 주사용 선택 전압(VCH)을 주사될 주사 전극 라인에 순차적으로 인가함과 동시에, 상기 제1 주사용 선택 전압(VC
H)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS2, ..., SSn)를 상기 모든 신호 전극 라인들에 인가하
고, 주사되지 않는 시간에는 상기 제1 주사용 선택 전압(VCH)보다 레벨이 낮고 상기 제1 표시 데이터 신호(SS1, SS
2, ..., SSn)의 전압보다 레벨이 높은 제1 유지 전압(VCM1)을 상응하는 주사 전극 라인에 인가하는 제1 구동 단계;

    
상기 제1 주사용 선택 전압(VCH)에 비하여 레벨이 낮은 전압의 제2 주사용 선택 전압(VSL1)을 주사될 주사 전극 라
인에 순차적으로 인가함과 동시에, 상기 제1 유지 전압(VCM1)에 비하여 극성이 같고 레벨이 높은 전압의 제2 표시 데
이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')를 상기 모든 신호 전극 라인들에 인가하고, 주사되지 않는 시간에는 상기 제2 표시 
데이터 신호(SS1', SS2', ..., SSn')의 전압보다 레벨이 낮고 상기 제2 주사용 선택 전압(VSL1)보다 레벨이 높은 제
2 유지 전압(VCM2)을 상응하는 주사 전극 라인에 인가하는 제2 구동 단계; 및
    

상기 제1 및 제2 구동 단계들을 반복 수행하는 반복 구동 단계를 포함한 구동 방법.
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摘要(译)

根据本发明的驱动反铁电液晶显示板的方法包括第一驱动步骤，第二驱
动步骤和迭代驱动步骤。在第一驱动步骤中，第一主应用选择电压
（VCH）被顺序地施加到要扫描的扫描电极线和具有低于第一主应用选
择电压的电压的第一显示数据信号（VCH）。 SS1，SS2，......，SSn同
时施加到所有信号电极线。此外，扫描时间不包括低级别比如权利要求1
中，显示数据信号（SS1，SS2，...，SSN）的第一维持电压（VCM1）
比的电压电平高的第一个扫描选择电压（VCH）并应用于相应的扫描电
极线。在第二驱动步骤中，将具有低于第一主应用选择电压VCH的电压
的第二主应用选择电压VG顺序地施加到待扫描的扫描电极线，并且第一
维持电压VCM1 ）等于第二极性的显示数据信号（SS1“ SS2&#39; 
，...，SSN”比）的高电压电平被施加到所有的信号电极线。此外，扫描
时间不包括第二显示数据信号（SS1“ SS2&#39; ，...，SSN”）是第二维
持电压的比所述第二扫描选择较高的水平比电压（VG）的电压电平低（ 
VCM2应用于相应的扫描电极线。      4   - 1 -
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